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膜厚や粒径が数 nm から数十 nm 程度の Pt 薄膜や Pt ナノ粒子における量子サイズ効果

と量子輸送特性が研究されている[1-4]。また、Pt では電子と正孔のキャリヤ濃度が漸近す

る [5]。これまでに、我々は Pt 薄膜における電界効果の研究を行ってきた[6]。本研究では、

さらに実験を行い、10 nm よりも薄い Pt 薄膜の電界効果への応答特性を評価した。 

Pt 薄膜を伝導チャネルとしたバックゲート薄膜トランジスタ(Thin-film transistor；TFT)試料

により電界効果への応答を評価した。SiO2/Si/SiO2基板の上面に、スパッタリングにより TFT

試料の伝導チャネルとして Pt 薄膜を成膜した。また、ソース・ドレイン電極として Au 膜を成膜

した。SiO2/Si/SiO2基板の下面には、バックゲート電極として Au 膜を成膜した。電界効果の

実験では、膜厚が数 nm から 10 nm 程度の Pt薄膜を伝導チャネルとする TFT 試料により応

答特性を評価した。 
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